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Dzialalnos¢ Polskiego Towarzystwa Wzrostu Krysztalow

Towarzystwa naukowe przyczyniaja si¢ do rozwoju nauki
poprzez upowszechnianie osiagnigé, rozwijanie wspoipracy
naukowej, ksztalcenie mlodej kadry i popularyzacje danej
dziedziny nauki. Polskie Towarzystwo Wzrostu Krysztatow
(PTWK) jest jednym z najprezniej dziatajacych Towarzystw
w Polsce. Dzieki uprzejmos$ci dyrektora Instytutu Technologii
Materiatow  Elektronicznych (ITME) obecnie siedziba
Towarzystwa znajduje si¢ w Warszawie, ul. Wolczynska 133.

Dziatalnoscia PTWK kieruje Zarzad, wybierany podczas
Walnego Zgromadzenia czionkow PTWK na trzyletnia
kadencje. Jest regula, ze Walne Zebrania odbywaja si¢
podczas Polskich  Konferencji  Wzrostu  Krysztatow
odbywajacych si¢ co 3 lata w wiodacych polskich osrodkach
naukowych. W sktad Zarzadu wchodzi Prezes, Prezes—Elekt
wybierany na kadencje z trzyletnim wyprzedzeniem, Ex-
Prezes, Sekretarz, Sekretarz Techniczny oraz przewodniczacy
Sekcji. Obecnie PTWK sklada si¢ z czterech Sekcji:
Krysztatow Objetosciowych, Mikrostruktur Krystalicznych,
Nanokrysztaldow oraz Biokrystalizacji. Dziatalno§¢ Zarzadu
podlega kontroli Komisji Rewizyjnej, rowniez wybieranej na

Walnym  Zebraniu  cztonkéw  PTWK.  Dziatalno$¢
Towarzystwa jest prezentowana na stronie
http://www.ptwk.org.pl.  Glownymi statutowymi celami

PTWK sa: wspieranie wspotpracy migdzy cztonkami PTWK,
a przez to podnoszenie ogolnego poziomu wiedzy z dziedziny
krystalizacji, upowszechnianie wynikow polskich
naukowcow zajmujacych si¢ hodowla krysztalow wsrod
spoteczenistwa oraz pobudzanie szerokiego zainteresowania ta
dziedzina nauki, aktywny udzial w migedzynarodowym ruchu
zwigzanym ze wzrostem krysztalow, a szczegodlnie
utrzymanie  $cistych  kontaktéow z  Migdzynarodowa
Organizacja Wzrostu Krysztalow (International Organisation
for Crystal Growth, w skrocie IOCG http://www.iocg.org).

Polskie Towarzystwo Wzrostu Krysztatow (w skrocie
PTWK; przyjeta angielska nazwa: Polish Society for Crystal
Growth, PSCG) zostato powotane do zycia w czasie trwania
Pierwszej Polskiej Konferencji Wzrostu Krysztatow (First
Polish Conference on Crystal Growth; PCCG-1), ktora odbyta
si¢ 23 maja 1991 roku w Czgstochowie z inicjatywy Prof. A.
Pajaczkowskiej i Prof. K. Sangwala. Patronem Towarzystwa
jest profesor Jan Czochralski, wynalazca i wybitny
naukowiec, prekursor rozwoju $wiatowej elektroniki.
Organizowane przez PTWK co trzy lata migdzynarodowe
konferencje na temat wzrostu krysztalow zazwyczaj otwiera
wyktad wprowadzajacy nazwany imieniem prof. Jana
Czochralskiego. Te wyklady sa powierzane uznanym
naukowcom o $wiatowej renomie z dziedziny wzrostu
krysztatow. W ten sposob PTWK propaguje osiagnigcia
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naukowe swojego patrona. Prof. J. Czochralski w roku 1916
zaproponowal metod¢ wyciagania krysztatow metali z
roztopu w kierunku przeciwnym do sit grawitacji. Metoda,
nazywana poOzniej jego imieniem, zostala wynaleziona
podczas badan szybkosci krystalizacji metali. W latach 50 —
tych XX wieku metoda Czochralskiego zostata wykorzystana
przez Gordona Teala i Johna Little’a do hodowli krysztatu
germanu, wykorzystanego nastgpnie W  pierwszych
tranzystorach. Potem german zastapiono krzemem i do dzisiaj
metoda Czochralskiego hoduje si¢ na skalg przemystowa
olbrzymich rozmiaréw krysztaly krzemu czy arsenku galu
wykorzystywane do produkcji diod, tranzystorow, ukladoéw
scalonych czy ogniw stonecznych. Takze duza ilo$¢ m. in.
krysztalow tlenkowych, stosowanych w nowoczesnych
technologiach, jest otrzymywana przy uzyciu tej metody.
Istotnym warunkiem jej zastosowania jest topienie
kongruentne (bez rozlozenia) krystalizowanych materiatow.
Ze wzgledu na doniosto$¢ wynalazku 1 olbrzymie
zastosowania praktyczne metody, Czochralskiego nazywa sie
»Praojcem elektroniki” a nazwisko polskiego uczonego jest
najczesciej cytowane w literaturze naukowej.

W ostatnich latach metoda Czochralskiego zostata szeroko
rozwinig¢ta tak pod wzglgdem technicznym, aparaturowym jak
i rozmiaréw otrzymywanych krysztatow. Krystalizacja ta
metoda jest w Polsce stosowana miedzy innymi w Instytucie
Technologii  Materiatdow  Elektronicznych (ITME), w
Instytucie Fizyki PAN (IF PAN) oraz w Instytucie Fizyki
Doswiadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego (IFD UW) w
Warszawie. Rowniez w Instytucie Fizyki Uniwersytetu
Slaskiego (IF US) stosuje si¢ metode Czochralskiego do
hodowli monokrysztaldéw zwiazkéw migdzymetalicznych
waznych dla przyszlych chlodziarek magnetycznych.
Obecnie, zarobwno metoda Czochralskiego jak i inne metody
wzrostu krysztaldw objetosciowych sa intensywnie rozwijane
przez naukowcéw z wiodacych instytutow naukowych. W
PTWK ta tematyka zajmuje sie Sekcja Krysztalow
Objetosciowych. Do najbardziej znaczacych polskich
osiagnie¢ w tej dziedzinie jest rozwdj metod wzrostu
krysztalow objetosciowych azotku galu, dzigki ktérym
Ammono Sp. z 0.0. oraz Instytut Wysokich Cisnien PAN
(IWC PAN) otrzymuja najlepsze w $wiecie krysztaly GaN.
Obecnie trwaja prace nad iloSciowym rozwojem tej metody.
Innym znaczacym oOsiagnigciem jest krystalizacja tlenkow
metoda Czochralskiego rozwijana w ITME oraz IF PAN.
Rezultaty te sa poréwnywalne z wynikami najlepszych
laboratoriow na $wiecie. Znaczaca dziedzing jest tez rozwdj
krystalizacji objetosciowych krysztatdéw potprzewodnikow II-
VI. W laboratoriach IF PAN osiagnieto §wiatowy poziom w
tej dziedzinie, szczegélnie w krystalizacji ZnSe, CdSe i
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innych. Rozwijany w ITME program wzrostu krysztatow
krzemu ma charakter niszowy. Jednak po komercjalizacji w
firmie Cemat-Silicon, produkcja krzemu pozostaje znaczaco
w tyle za wiodacymi wynikami Japonii i Niemiec.

Dziatalno$¢ Sekcji Mikrostruktur, rozwijana w okresie
wielu lat, rowniez doprowadzita do wynikéw na poziomie
swiatowym. W Polsce istnieje kilka znaczacych osrodkow
naukowych, w ktorych rozwijane sa techniki wzrostu
epitaksjalnego i ich zastosowanie do otrzymywania struktur i
przyrzadow. Do wiodacych naleza migdzy innymi laboratoria
IWC PAN, IF PAN, ITME, Instytutu Technologii
Elektronowej (ITE), IFD UW oraz Wydziatu Elektroniki
Mikrosystemoéw 1 Fotoniki Politechniki Wroctawskiej
(WEMIF PWr). Do szczeg6lnie znaczacych osiagnieé nalezy
rozwoj technologii struktur azotkowych w IWC PAN, ktory
doprowadzit do konstrukcji diod LED oraz laserow
fioletowych i niebieskich. Obecnie po komercjalizacji w
firmie TopGaN, lasery azotkowe sa oferowane komercyjnie
(http://topgan.eu). Znaczace wyniki w epitaksji azotkow
metali grupy Il zostaty rowniez otrzymane w WEMIiF PWr,
IFD UW, IF PAN oraz ITME. Badania te sa prowadzone w
celu uzyskania tranzystoréw polowych (FET), sensoréw
molekularnych i detektorow $wiatta. Innym kierunkiem badan
intensywnie rozwijanych w Polsce jest epitaksja zwiazkow
potprzewodnikowych 1I-VI. Badania takie, prowadzone
gtoéwnie w IF PAN, doprowadzity do uzyskania kropek i
drutow  kwantowych, o  potencjalniec = znaczacych
zastosowaniach w przyszto$ci. Rownie interesujace wyniki
osiagnieto w epitaksji potprzewodnikow I11-V (arsenki i
antymonki) w ITE.

Dwie nowe sekcje: Nanokrysztalow oraz Biokrystalizacji
zostaly powotane podczas Walnego Zebrania cztonkow
PTWK na konferencji IX International Conference of Polish
Society for Crystal Growth - ICPSCG-9 w Gdansku w 2010
roku. Sekcje te zajmuja si¢ rozwojem nowoczesnych dziedzin
nauki zwiazanych z burzliwym rozwojem nanotechnologii
oraz krystalizacji materiatow w $rodowisku  materii
ozywionej.

Nalezy tez podkresli¢ duze zaangazowanie wielu grup
badawczych zajmujacych si¢ charakteryzacja materiatow
krystalicznych, opisem teoretycznym procesOw wzrostu
krysztatdow, a takze wytwarzaniem 1 analiza wlasciwosci
biomateriatow. Grupy takie znalezé mozna w kazdym z
duzych oérodkoéw badawczych i akademickich.

PTWK podejmuje wiele inicjatyw majacych na celu
szerokie propagowania polskich osiagnig¢ w dziedzinie
wzrostu krysztalow na arenie migdzynarodowej. Za duze

osiagnigcie nalezy wuzna¢ przyznanie PTWK prawa
organizacji wraz z Niemieckim Towarzystwem Wzrostu
Krysztatow  (DGKK)  $wiatowego  kongresu ,,17th

International Conference on Crystal Growth and Epitaxy”
(ICCGE-17  http://science24.com/event/iccgel?/)  ktory
odbedzie si¢ w dniach 11-16 sierpnia 2013 w Warszawie.
Komitetowi organizacyjnemu ICCGEL7 przewodniczy Prof.
S. Krukowski z IWC PAN, za§ Komitetowi Programowemu
Prof. Z.R. Zytkiewicz z IF PAN. Réwnocze$nie z
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Konferencja odbedzie si¢ ,,15th International Summer School
on Crystal Growth” organizowana w dniach 6-10 sierpnia
2013 w Gdansku przez Prof. W. Sadowskiego z Politechniki
Gdanskiej i Prof. E. Talik z Politechniki Slaskiej
(http://science24.com/event/isscg15/).

Do ostatnio zorganizowanych przedsigwzig¢ nalezy
konferencja naukowa — German - Polish Conference on
Crystal Growth (GPCCG 2011, www.dgkk.de/GPCCG-2011)
in conjunction with a Symposium on Photovoltaic Materials
of DGKK and PTWK ,Crystalline Materials for Advanced
Applications®, ktora odbyla sie¢ 14-18 marca 2011 we
Frankfurcie nad Odra i Stubicach. Konferencja ta byla
wspolnym przedsigwzigciem Niemieckiego Towarzystwa
Wzrostu Krysztatow (DGKK) i PTWK. Byta to kontynuacja
owocnej, wieloletniej wspotpracy polskiego i niemieckiego
srodowiska naukowego wzrostu krysztalow. Innym wyrazem
owocnej wspotpracy byly  wspdlne polsko-niemiecko-
japonskie konferencje wzrostu krysztaldw organizowane w
Berlinie i Zakopanem. Zakonczyly si¢ one sukcesem i
doprowadzity do intensyfikacji wymiany naukowej pomigdzy
naszymi krajami.

Niezmiernie interesujacym i perspektywicznym jest
nawiazanie nowych i rozwoj istniejacych wspotprac PTWK i
DGKK w dziedzinie zastosowan potprzewodnikow i innych
materiatow dla fotowoltaiki, w tym konstrukcji ogniw
stonecznych, inwerterow pradu stalego na zmienny oraz
magazynowania energii. Niemcy sa liderem §wiatowym w tej
dziedzinie. Opracowali nowoczesne technologie ogniw
krzemowych i cienko-warstwowych, a wiele z tych
opracowan wdrozone zostalo do produkcji. W zwiazku z
rozwojem w Polsce fizyki i technologii potprzewodnikoéw
azotkowych,  technologii = krzemu, badan  struktur
fotowoltaicznych typu CIGS oraz rozpoczgtymi badaniami w
zakresie jonowych baterii litowych spodziewamy sig
nawiazania nowych wspolpracy¥ z wiodacymi o$rodkami
naukowymi w Niemczech. Pewne wspoétprace w szeregu
tematach zostaly juz podjete, m.in. przez Wydziat Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego, IWC PAN i Politechnike
Wroctawska.

Najnowszym przedsigwzigciem PTWK bylo
zorganizowanie przez cztonkéw Towarzystwa i Uniwersytetu
Slaskiego Mikrosympozjum MS28 na konferencji The XXII
Congress and General Assembly of the International Union of
Crystallography w Madrycie 22-30 sierpnia 2011 pt. “Wide

Band Semiconductor and other Crystals Used in
Optoelectronics” (zdjecie ponizej).
Wazna forma aktywnosci PTWK jest dziatalnosé¢

edukacyjna. Pod patronatem PTWK odbywaja si¢ Seminaria
IF Uniwersytetu Slaskiego np. "Nagroda Nobla z fizyki
2010". Ostatnio wyktad wygtosit dr inz. Wlodzimierz Stru-
pinski z Instytutu Technologii Materiatow Elektronicznych
(,,Grafen — nowe wyzwanie dla Nanotechnologii”’). Od kilku
lat  w Interdyscyplinarnym  Centrum  Modelowania
Uniwersytetu Warszawskiego prowadzone sa catoroczne
cykle wykladéw poswigcone fizyce i technologii wzrostu
krysztatow (http://www.icm.edu.pl/web/guest/edukacija).
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Madryt 24.08.2011. K. Roleder, W. Paszkowicz, M. Leszczynski (PTWK), E. Talik (PTWK), H. Dabkowska (IOCG).

Rowniez pod patronatem PTWK odbyla sig¢ wycieczka dla
nauczycieli ze Slaska wspolpracujacych z Pracownia
Dydaktyki Fizyki IF US do ITME w Warszawie w potaczeniu
ze zwiedzaniem pracowni wzrostu krysztalow ITME i
wyktadami wybitnych specjalistow. PTWK zajmuje si¢ tez
popularyzacja zagadnien wzrostu krysztatow i krystalografii
poprzez np. organizacje ,,Osobliwosci Swiata Fizyki” i
Festiwali Nauki na Uniwersytecie Slaskim realizowanymi
przez cztonkéw PTWK i migdzy innymi dzigki wypozyczaniu
monokrysztatow i produktow ITME. Ostathio PTWK
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uczestniczy w tworzeniu europejskiego ruchu wzrostu
krysztatdw (“Meeting on Consolidation and Coordination of
the European Crystal Growth Activities” Berlin 20-21
October 2010, E. Talik - President of Polish Society for
Crystal Growth).

Prezes PTWK Prof. Ewa Talik (Uniwersytet Slaski)
Prof. Stanistaw Krukowski IWC PAN
Prof. Zbigniew R. Zytkiewicz IF PAN



